Optimización de la longevidad de los marcapasos.

(Celso Moriña, Oscar Sanz, Valle Fuentes. St. Jude Medical España)

Los avances tecnológicos en circuitería y diseño de baterías han permitido a los diferentes fabricantes de marcapasos, diseñar dispositivos con una mayor programabilidad , una mayor capacidad de almacenamiento de datos diagnósticos, y una disminución del tamaño, sin que esto suponga un descenso en la duración del marcapasos.

Hay muchos factores que influyen en la longevidad del dispositivo. Factores en las que el médico puede no tener control alguno,(aumento del umbral de estimulación, impedancias de los cables etc.). Pero hay otros parámetros que pueden influir mucho en la longevidad sabiendo como y cuando programarlos.
Algunos de los Factores más influyentes en la optimización de la longevidad de los dispositivos son:

·  Corriente interna de mantenimiento

· Amplitud y anchura del impulso

· Promoción del ritmo intrínseco

· Almacenamiento de electrogramas almacenados

· Sensor

· Algoritmo para prevención de FA

Resumen:

	Función
	Frec.
	Volt (A/V)
	Dur (A/V)
	% Estim.
	 Longevidad

	Prog. Nom.
	60
	2,5V
	0,4 ms
	100
	0%

	Frecuencia
	80
	2,5V
	0,4 ms
	100
	Disminuye 11%

	Sensor ON. Estimu. Cont.
	90
	2,5V
	0,4 ms
	100
	Disminuye 17%

	AF Supr. ON
	70
	2,5V
	0,4 ms
	100
	Disminuye 5%

	AF Supr. ON
	90
	2,5V
	0,4 ms
	100
	Disminuye 17%

	Incremento Voltaje
	60
	4,0
	0,4 ms
	100
	Disminuye 36%

	Incremento Anchura
	60
	2,5V
	1,0 ms
	100
	Disminuye 35%

	AC On umbral 0,75V
	60
	2,5V y 1,0V en ventr. 
	0,4 ms
	100
	Aumenta 14%

	Histéresis, VIP, AICS
	60
	2,5V
	0,4 ms
	50
	Aumenta 21 %

	IEGM`s almc.
	60
	2,5V
	0,4 ms
	100
	Disminuye 31 %*


